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Przedmiotem wynalazku jest kapiel niskocyjankowa
do galwanicznego cynkowania z polyskiem. Przezna-
czona jest do wytwarzania blyszczgcych powlok cynko-
wych w urzadzeniach stacjonarnych i obrotowych.

W celu ochrony $rod owiska oraz poprawy warunk 6w
BHP pracownikow galwanizerni bada si¢ mo2liwosci
wyeliminowania lub obnizenia st¢zenia soli cyjankowych
w procesach elektrolitycznych.

Znane kapicle niskocyjankowe do cynkowania z poly-
skiem stanowig wodny roztwér jonéw cynku z wodorot-
lenkiem sodowym, cyjankiem sodowym i dodatkiem
substancji blaskotwérczej.

Znanc na przykilad z opis6w patentowych RFN nr nr
2712515 i 2643 898 kapiele niskocyjankowe do galwani-

cznego cynkowania z polyskiem zawicraja substancje |

blaskotwércze typu zwigzkéw heterocyklicznych, takie
jak imidazol lub piperazyna.

Znane na przykiad z opiséw patentowych RFN nr nr
2704 628 i 2654 214 kgpicle niskocyjankowe do galwani-
. cznego cynkowania z polyskiem zawierajg jako substan-
cje blaskotwércze aldehydy aromatyczne takie jak
aldehyd anyzowy lub ortodwumeioksybenzaldehyd lub
siarczynowe pochodne aldehyd6éw aromatyczaych.

Znane substancje blaskotwoércze typu zwigzkéw hete-
rocyklicznych oznaczajq si¢ nisky trwalodcia w $rodowi-
sku niskocyjankowej kapieli do galwanicznego cynko-
wania oraz dajg waski zakres polysku powlok.

Znane jako substancje blaskotwércze aldehydy aro-
matyczne lub siarczynowe pochodne aldehydéw aroma-
tycznych sg trwake w Srodowisku kapieli i zapewniaja
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szeroki zakres polysku, ale w kapieli niskocyjankowej
powoduja duze obniZenie wgiebnoici i wydajnoéci pra-
dowej kapieli.

Celem wynalazku jest opracowanic kgpieli niskocyjan-
kowej do cynkowania z polyskiem charakteryzujace;j si¢
duzym zakresem polysku i dobra wgi¢bnodcig przy duze)
wydajnoséci pradowej oraz wystarczajgcej trwalodci sub-
stancji blaskotworczej w kapieli.

Kapiel wedlug wynalazku stanowi wodny roztwér
jonéw cynku w ilosci 5—50 g/1, wodorotlenku sodowego
w ilosci 60—150 g/1, cyjanku sodowego w iloci 5—50 g/1
oraz jako substancj¢ blaskotwérczq mieszaning dwéch
zwigzk6w A i B w stosunku molowym od 2:1 do 10:1 przy
Iacznym stezeniu tych zwigzk6w od 0,1 do 3g/1 o wzorze
R—(CH,—CH2z—NH).—R;, w ktérym n moze przybie-
ra¢ wartodci od 1 do 5, przy czym podstawnikiem R, w
zwigzku A jest —NH—CH;OH albo —NH—CHr—
CH(OH)—CH;OH a podstawnikiem R; jest —H lub
—CH;O0H albo —CH—CH;—OH, podstawnikiem R,
w zwiazku B jest jedno z ugrupowafi pokazanych na
rysunku a podstawnikiem R; jest —H albo —CH,OH lub
—CH,—CH(OH)—CH;OH lub —CH,—CH:OH.

Zwiazek A spehia rol¢ noénika polysku to jest dziaka
wyréwnujaco na strukturg powloki i zwicksza wgicbnodé
kapieli. Zwigzek B stanowi zasadniczy dodatek blasko-
twérczy i powoduje silne wyblyszczenie powloki cynko-
wej. Korzystny zakres gestosci pradu wynosi od 1 do
5 A/dm? a temperatura pracy kapieli 20—30°C.

Wynalazek jest blizej wyjasniony w-nizej opisanych

przyklad ach.
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Przyktiad I. Sporzadzono kapiel podstawowa przez
rozpuszczenie 25g/1 tlenku cynkowego, 20 g/1 cyjanku
sodowego i 85 g/l wodorotlenku sodowego. Do roztworu
dodano 0,5 g/l zwigzku HOCH,—NH—(CH.CH;
NH);—CH:OH i 0,07g/1 CsHs—CH=N—(CH,CH;
NH)s—CH;CH,OH.

Przy gestosci pradu 3 A/dm? w ciggu 20 minut cynko-
wano silnie profilowane detale — kubki kondensatoréw.
Detale zostaly pokryte powlokg cynkowa o wysokim
polysku i przecigtnej grubosci 15 um.

Przyktad II. Sporzadzono kapiel podstawowg przez
rozpuszczenie 15g/1 tlenku cynku, 12g/1 cyjanku sodu i
90g/1 wodorotlenku sodu. Do roztworu dodano 1g/1
dodatku A w postaci HO—CH;CH(OH)CH,NH—
CH;CH:NH—CH:CH:0H i 0,070g/1 dodatku B w
postaci C¢Hs—CH=N—(CH,CH;NH);—CH;0H. W
kapieli w bebnie skosnym umieszczono gwoédzie. Proces
cynkowania prowadzono w ciggu 45 minut przy éredniej
gestoéci pradu 1 A/dm?. Otrzymana powloka cynkowa
wykazywala wysoki polysk a przecigtna jej grubodé
wynosita 15 um.
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Zastrzezenie patentowe

Kapiel niskocyjankowa do cynkowania z potyskiem
stanowigca wodny roztwor joné6w cynku, wodorotlenku
sodowego, cyjanku sodowego i substancji blaskotwor-
czej, znamienna tym, ze jonéw cynku zawiera 5—50g/1,
wodorotlenku sodu od 60—150 g/, cyjanku sodowego
od 5—50 g/1i jako substancjg¢ blaskotwércza mieszaning
dwéch zwigzkéw A i B w stosunku molowym od 2:1 do
10:1 przy tagcznym st¢zeniu od 0,1 do 3g/1, o wzorze
R—(CH>—CH:—NH),—R,w ktérymn moze przybie-
ra¢ wartodci od 1 do S, przy czym podstawnikiem R,
zwigzku A jest —NH—CHOH lub —NH—CH—
CH(OH)—CH:OH a R; jest —H albo —CH;OH b
—CH—CH—OH, podstawnikiem R;, zwiazku B jest
jedno z ugrupowar przedstawionych na rysunku a R;jest
—H albo —CH;OH lub —CH;—CH;—OH hib —
CH—CH(OH)—CHOH.
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-N= CH—D—OH
~N=CH —C>—ocv-|3
-N= CH—CH=CH—<;>
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